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Datasheet



ITT Intermetall Diode EM513 Datasheet

1N 4001...1 N 4007, EM 513

Silizium-Miniatur-Gleichrichter
MNennstrom 1A

period. Spitzensperrspannung 100..1600 V

Kunststoffgehiuse 3 ¢ x 6,35
58 A 2 nach DIN 41 BA3
Gawichtca. 04 g

MaBe in mm

In listenméBiger Ausflhrung wardan
diese Gleichrichter gegurtet geliefert.
Miheres siaha unter _Gurtung”.

Grenzwerte
Typ periodische StoBspitzen-
Spitrensperrspannung spannung
Unam V Upsi V
1 N 4001 100 100
1 N 4002 200 200
1 M 4003 400 400
1 N 4004 600 600
1 N 4005 800 BOO
1 N 4008 1000 1000
1 N 4007 1300 1300
EM 513 1600 1600
periodischer Spitzenstrom Ieang 101) A
bei 8 <40°, f >15 Hz
StoBstrom flr aine 50-Hz-Sinus- Iesm 50 A
halbwelle ausgehend von T; = 25 °C
Sperrschichtiemperatur Ty 178 “c
Betriebs- und Lagerungs- TuTs —65.+175 *c
temperaturbereich

1) Diesar Wert gilt, wenn die AnschiuBdriihte in 10 mm Abstand vom Gehiiuse
auf Umgebungstemperatur gehalten warden.
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Kesnnwerte

Nennstrom in Einwegschaltung
mit Widerstandslast

bel Ty = —85...+75 °C Ieay
bel Ty = 100 °C Irav
DurchlaBspannung Ug

beilp=2A,T)=25°C

Sparrstrom bal Uggay und

Ty= 25"C In
=100 *C I
Wirmawidarstand Rinut

Sperrschicht - umgebende Luft
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1) Dieser Wart gilt, wenn die AnschluBdriihta in 10 mm Abstand vom Gehluse

auf Umgebungstemperatur gehalten werden.
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